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MAL+ EPRODUCCION ]2 OCT. 1952
POR N7 2CTO DEL ORIGINAL

MEMORIA DESCRIPTIVA

para solicitar

Y PATENTE DE INVENCION
Eé i i an
' E3Paf A

por VEINTE aiios
a nombre de COMPAGNIE GENERALE DX TELEGRAPHIE SANS FIL, en-
tidad francesa, establecida en 79, Boulevard Haussmann, Pa-

ris, Francia, por:

~ "UN PROCEDIMIENTO DE FABRICAR UN DIELECTRICO
CERAMICO D¥ POUBR INUUCTOR ES?ECIFICO ELEVA-
bovr. V

-
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¥l presente invento se refiere a los dieléc-
tricos y considera mds particularmente los diéléctricos co-
rémicos de poder inductor especifico muy elevado.

Los ceramicos conocidos, gue Dresentan un po-

5 dsr inductor especifico elevado (superior & 1000), se com-
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ios, titano-circonatos, etc...., que cristalizan sn una ma-
lla cristalina del tipo denominado "perovskita". Ahora bien,
el poder inductor especi{fico de astoé cerédmicos, designado
fracusntemsnte por "constante dielédctrica", varia ep-funcién
da la temperatura dentro de limites notables y con una rapi-
dez que depende particularmente de su composicidn. Ademés,
astos cerdmicos ofrecen a menudo un #ngulo de pardidas bas-
tante elevado. Todo asto es incémodo en la utilizacidn de
tales cerdmicos, sobre todo cuando estén destinados a 1la fa-
bricacién de condsnsadores de buena calidad y que ofrezcen
una capacidad bisn dsterminada.

Por lo demés, la fabricacidn de astos cerdmi-
cos necssitaba temperaturas de coccidn slevadas (superiorass
& 13009C} que no puedan ser obtenidas mis que utilizando
hornos refractarios especiales, onerosos y complicados. ®s-
tos hornos resultan muy diffcilmente adaptabless a la fabri-
cacidn en gran seris. Aasi puss, estos cerdmicos no pueden
ser obtenidos mis que & un pracio de coste muy elevado.

El presents invento tiene por objeto una ceri-
mica ds composicidn determinada que ofrece un poder induc-
tor esvecifico aslevado (supefior a 1000), que varfia poco en
funcidn de la temyeratura, que ofrece un angulo Ade pérdidas
relativamente débil y que proesenta una resistividad ds ais-
lamiento muy elsvado.

Tiens igualmente por obJsto un procedimianto
ds fubricacidén de sstos cardmicos, acondmicos y adaptabla

a la fabricacidn en gran escala. Este resultado es obteni-
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do gracias a la eleceidn de la naturaleza de los componen-
tes de la pasta ¥y gracias a las gamas de dosificacidn de es-
tos componesntes, permitiendo rebajar sensiblsmente la tempe-
ratura da coccidn.

Bl producto disléctrico cerdmico segin sl in-
vento estd caracterizadopor que comprende, bajo forma, al
menos en parte, de combinados qufmicos, los Sxidos refracta-

rios siguisntes:

Oxido de Titanio Tio2 40 a 55 % en moldculas
0xido de Bario Bao 55 a 40 % en moléaculas
oxido de Cerio Ce0, 1l a 10 % en moldculas

Compuesto de oxido
de Siliclo y de oxido ,
de Magnasio 1l & 18 % en molaculas
la composicidn prsferida dsl invanto corraspone

de & un eutdctico del sistema de los cuatro componentes ¥y

comprande:
T1i0, 45 % en molbculas
Bao 42 % en molAculas
Ce0,y 3 % an moléculas

sio,. Mgo 10%en moléculas
Pl procedimisnto de fabricacidn del dieléctri-
co cafamico segﬁn 8l invento consiste en mezclar polvos Treo-
fractarios 4= manera que se obtenga la dosificaéién anterior
de los cuatro 4xidos, en trénsformar asta mezcla en pasta
incorpordndoles un aglutinante orgénico, en realizar una pie-
za ds forma deseada por moldsado o hilado bajo presidn, ¥y

an cocar ssta pieza a una temperatura comprandida entre 1200
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v 1300%C.

En la figura adjunta, se ha representado en un
sistema de coordenadas totraiddricas el campo dentro del cual
s2 allige 21 dosificado ds los ccmponentes._ Las proporcio-
nes relativas de estos (iltimos son llevadas sobre las aris-
tas del tetraedro y deben ser contadas para un 4xido, Ticz
por ejmsmplo, sobre la arista que parts del vertice corres-
pondiente. 1Las flechas simples acusan sl sentido sn el cual
es preclso contar las proporciones'de Ceoz, yflas flechas
dobles 2l sentido en sl cual se cusnta Sioa,Mgo. |

Rra reslizar un producto cerédmico del invento,
se elige una composicidn cuyo punto figurativo ss sncusntre
dantro dsl vollmen sefialado en trazos gruesos sobre sl di-
bujo. Seo obtienen los tipos relativos en % de masas molecu-
lares ds los 8xidos. Tstos 8xidos pueden ser tomados bien
sea aislados, bien bajo forma de combinacidn antre sllos,

o bien bajo forma ds compusstos quimicos talass como los cam-
bonatos. Conociendo su férmule quimica, se pusde fécilments
llegar a la condicidn precedente de las dosificaciones. ®s.
tos constituyentes bésicos son triturados an polvos, trans-
formados en pasta despuds de la mezcla de talss polvos y la
4dicidn de un aglutinante orgénico; Despuds da la puesta

en forma de la pasta, sl objeto crudo as{ obtenido es Some-
tido & la coecidn destinada a la vitrificacidn e su masa.
Una temperatura inferior a 1300¢C basta para asegurar esta
vitrificacidn. Se obtisne as{ un producto impermeabls y

que ofrece lzs cualidades sléctricas requeridas. Bn sl cur-
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g0 de la’coccién anterior sa realiza con prafersncia una asle-
vacidn lenta de temperatura hasta la meseta (inferior a 13009C),
a fin ds permitir la evacuacidn del aglutinante orgdnico. lLa g
coccidn es sfactuada con prafarencia sn atmdsfera oxidante.
5 ®l producto cerdmico sa prasenta bajo sl aspec-
to vitrificado s impermeable. los éxidos que le componen

so encuentrun despuds de coccidn bajo forma de combinacio-

g nes quimicas, al manos en parte. Bl dieléetrico cerémico

as{ obtsnido presents un poder inductor esspecifico superior

10 a 1000, (alrededor de 1500), y pérdidas dieldctricas débiles

4

(a 1000 ciclos, el 4ngulo de pérdidas es de 70.10° " v & 1 me-

gacslclo, o3 de 40.10_4, siendo hechas lags medicionss a 1la

tamperatura ambients. Cuando la tsmperatura®s eleva, ol én-

gulo 4~ pardidas dascrecs, su valor a 459C as reducido a 1/2
15 o 1/3 ds los valorss precedsntes. 1a resistividad medida
en corriente contf{nua es superior en 1012.51./cm/cm2. la '5
variacidn del poder inductor espec{fico es inferior a 10% |
entrs -202C y + 8092C en sl caso mds desfavorable.
Bl precic de coste de este Droducto es relati-

20 vamante bajo gracias a las temperaturas de coccidn relativa-

mente poco alevadas utilizadas sn su fabricacidn. ®En efec-

to, estas temperaturas pueden ser obtenidas con hornos de re-
sistencias metdlicas, e incluso son realizables en hornos de
tfinel de suministro contf{nuo, que permiten la fabricacidn en

25 gran escala.

Bn sl ajemplo anterior, se ha indicado la uti-
' lizacidn de S10,.Mg0. Ha ds entenderse bien que sl invento

no se halla limitado a2 este silicato ds magnesia: Sa pueden
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ajoptar la Ferstuita, 3102' 2Mg0, o enstatita, es decir cual-

guier otro silicato 46 magnesia.

Bl producto del invento e-std caracterizalo por
que se halla compuesto de los 4 constivuyentes que se han
mencionado. La presencia de estos liltimos en el producto
es facilmente puesta en evidencia por andlisis espectogra-
fico o por cualquier otro medio conocido de andlisis f{si-

co o quimico.

Esta solicitud, que corresponde a la presenta-
da en FRANCIA, el 4 de Octubre de 1951, bajo el Nimero PV
617.150, se acoge a los beneficios 3sl articulo 51 del vi-

gente Estatuto Ley sobre Propiedad Industrisl.

Los puntos de invencidn propia y nueva que se
presentan para que sean objeto de esta Patente de Invencidn

en Espafla, son los siguientes:
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12. Procedimisnto de fabricacidn del dieléc-
trico cerdmico, caracterizado por que se mezclan polvos re-
fractarios comprendiendo dxiio de Titanio (T&Oz), Sxido de
Bario (Ba0), 8xido de Cerio (Ce0,, silicato de Magnesio (cli-
E.Mgo), con preferencia permaneciendo dentfo

de los limites de las proporciones siguientes:

T410, 40 a 554 en moldculas -
‘Ba0 : 55 a 40% en moldculas
Ceo, 1 a 10% en moléculas

Silicato de , ,
magnesio 1 a 18% en molaculas

se transforme - esta mezcla en pasta incorpordndole um aglu-
tinante orgédnico, se realiza una pieza de la forma deseada
por moldeado o hilado bajo presidn, y se somete esta pieza
a la coccidn 1llevdniola a una temperatura comprenlida en-

tre 1200 y 13002C.

22, Un procedimientb segin se reivindica en
el punto 19.; caracterizado por que se mezclan las sustan-

cias siguientes en las proporciones gue se indican:

Ti0, 45% en moléculas
Ba0 42% en moléculas
Ce0, " 3% en moléculaq
- 510,.Mg0’ 10% en moldculas

3¢, Un procedimiento de fabricar un dieldc-

trico cerdmico de podesr Inductor especifico slevado.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que
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antecede, ilustrado en a1 d1ibujo que se acompafia y para los
fines que se han aspecificaio,

Esta Memoria consta d1s siete hojas y la presen-

te, escritas a mdgquina por una sola cara, !

Madr id 3 4DIC. 1952

P. 4.

M/L/L.
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